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Przedmiotem wynalazku jest uklad ksztaltowa-
nia charakterystyki wzmocnienia tranzystorowego
wzmacniacza pradu stalego z przetwarzaniem,
zwlaszezg do wzmacniaczy w uktadach regulacyj-
nych realizujgcy logarytmiczng zalezno$¢ zmian
amplitudy napiecia na wyjsciu wzmacniacza odpo-
wiadajgcg liniowym zmianom amplitudy napiecia
podawanego na jego wejscie.

W tego rodzaju wzmacniaczach stosowano do-
tychczas rozwigzania wykorzystujgce charaktery-
styke napieciowo-pradowa diod
Uzyskanie zadawalajgcego ksztaltu i symetrii -ogra-
niczania wymagato starannego doboru diod.

Przystosowanie wzmacniaczy do pracy przy
wiekszych zmianach temperatury wymaga zastg-
pienia poélprzewodnikowych elementéw germano-
wych elementami krzemowymi.

W zwigzku z tym powstaje dodatkowa trudnosé
wykorzystania diod krzemowych do celéw ogra-
niczania, gdyz posiadaja one zbyt plaski poczatko-
wy odcinek charakterystyki napieciowo-prgdowej.

Celem wynalazku jest uklad symetrycznie ksztal-
tujacy ograniczanie amplitudy mapiecia zmiennego
wedlug krzywej logarytmicznej wykorzystujgcy do
tego celu wybrany odcinek charakterystyki mnapie-
ciowo-pradowej diody krzemowej. Cel ten zostal
osiagniéty przez zbudowanie ukladu, w ktérym na
wyjsciu transformatora sg wlgczone dwa obwody
skladajace sie z szeregowego polgczenia diody z
opornikiem zbocznikowanym kondensatorem.
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Rozwigzanie wedlug wynalazku pozwala na nie-
zalezng korekcje intensywno$ci ograniczania am-
plitudy poélokreséw napiecia zmiennego przez do-
bér warto$ci oporno$ci opornikéw bocznikowanych
kondensatorami. .

W ukladzie tym mogg byé stosowane diody o
r6znigcych sie charakterystykach napieciowo-pra-
dowych a ponadto uklad ten nie wymaga oddziel-
nego zrédla zasilania.

Przyklad wykonania ukladu wedlug wynalazku
jest uwidoczniony na rysunku, na ktérym przed-
fragmentu wzmacniacza. W
szereg z uzwojeniem pierwotnym transformatora
Tr jest witaczony opornik R,. Poprzez oporniki R,
i R; uklad jest polgczony z zasilaczem Uz.

Na wyjscie transformatora Tr sg podlgczone
réwnolegle dwa obwody zawierajgce szeregowo po-
laczong diode D; z opornikiem R; zbocznikowa-
nym kondensatorem C,, oraz drugi obwéd zawie-
rajacy szeregowo polgczong diode D, z opornikiem
R, zbocznikowanym kondensatorem C,.

Punkt wspélny diod D; i D, jest polaczony z na-
stepnym stopniem wzmacniacza, w Kktorym s3
miedzy innymi tranzystor T i opornik R; Dla wy-
jasnienja zasady dzialania ogranicznika opornosé
wyjSciowg poprzedzajgcych stopni wzmacniacza
oznaczono przez R,. Wymagang zalezno§¢ napiecia
U, wystepujacego na uzwojeniu wtérnym transfor-
matora Tr od napiecia wejsciowego U, realizuje
uklad, w ktérym diody D; i D, sg polaryzowane
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wstepnie w kierunku przewodzenia napieciami
stalymi odpowiednio U; i U,.

Napiecia polaryzacji powstaja w ' wyniku ply-
niecia pradu zasilacza Uz przez opornosci R; i Ry
bocznikowane dla napiecia zmiennego odpowiednio
pojemnoéciami C; i C,.

Zgodnie ze stanem napieé pokazanym na ry-
sunku, chwilowa. warto§¢ napiecia zmiennego U,
zwieksza stopien polaryzacji diody D; do wartosci
U, + U,, przy jednoczesnym zmniejszeniu polary-
zacji diody D; do wartoSci Us; — U,.

Zgodnosé kierunkéw napieé Uy i U, powoduje, ze
dioda D, pobiera dodatkowy prad wymuszany na-
pieciem U, a tym samym dioda D, obcigza trans-
formator Tr. '

Réwnocze$nie napiecie U, zmniejsza prad ply-
nacy przez diode D; wymuszany napieciem Uj; a
stad dioda D; obcigza tylko zasilacz Uz. Z chwilg
pojawienia si¢ napiecia U, uzwojenie wtérne trans-
formatora Tr obcigzane jest zaleznie od chwilowe-
go polokresu tego napiecia, odpowiednio prgdem
diody Dy lub diody D,.
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Chwilowe warto§ci tego prgdu sg funkcjg wy-
ktadniczg chwilowych warto$ci napiecia U, i okres-
lane sg przez chwilowe punkty pracy na charakte-
rystyce jednej z diod.

Dzieki obecno$ci opornosci R; napiecie wyjscio-
we U, transformatora Tr jest logarytmicznie zwig-
zane z napieciem U;. Oporno$¢ R, ogranicza prad
polaryzacji wstepnej diod D; i D, Tranzystor T,
z lokalnym ujemnym sprzezeniem zwrotnym okre-
S§lanym przez opornoS¢ R, w malym stopniu i
liniowo obcigza uklad ogranicznika.

Zastrzezenie patentowe

Uklad ksztaltowania charakterystyki wzmocnie-
nia tranzystorowego wzmacniacza prgdu stalego z
przetwarzaniem zwlaszcza do wzmacniaczy w ukla-
dach regulacyjnych znamienny tym, Ze na wyjSciu
transformatora (Tr) zawiera dwa réwnolegle ob-
wody a kazdy z tych obwodéw sklada sie z szere-
gowego polaczenia diody i zbocznikowanego kon-
densatorem opornika, przy czym punkt polgczenia
réznoimiennych biegunéw diod jest polaczony z
jednym z zacisk6w uzwojenia- wtérnego transfor-
matora (Tr).
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